
































































































































































































专利名称(译) 用于液晶显示器的薄膜晶体管阵列面板及其制造方法

公开(公告)号 US6674495 公开(公告)日 2004-01-06

申请号 US09/676813 申请日 2000-10-02

[标]申请(专利权)人(译) 三星电子株式会社

申请(专利权)人(译) SAMSUNG ELECTRONICS CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) 三星DISPLAY CO.，LTD.

[标]发明人 HONG MUN PYO
HONG WAN SHICK
KIM SANG IL
RHO SOO GUY
KANG JIN KYU
KIM SNAG GAB

发明人 HONG, MUN-PYO
HONG, WAN-SHICK
KIM, SANG-IL
RHO, SOO-GUY
KANG, JIN-KYU
KIM, SNAG-GAB

IPC分类号 G02F1/1362 G02F1/13 G02B5/00 G02B5/20 G02F1/1335 G02F1/136 G02F1/1368 G09F9/30 G02F1
/133

CPC分类号 G02F1/136209 G02F1/136227 H01L29/42384 H01L29/4908 H01L27/1288 H01L27/1255 G02F1
/136286 G02F2001/136222 H01L27/12

优先权 1019990042108 1999-09-30 KR
1019990062915 1999-12-27 KR
1020000052182 2000-09-04 KR
1020000052184 2000-09-04 KR

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

形成在显示区域中具有矩阵阵列的像素处的开口的黑矩阵，包括公共焊
盘和公共信号线的公共线，以及外围区域中的栅极焊盘，以及用于对准
层间薄膜的外部区域中的对准键在绝缘基板上。在绝缘基板上的像素处
形成与黑色矩阵重叠的边缘的红色，蓝色和绿色滤色器，并且在其上形
成覆盖黑色矩阵和滤色器并具有暴露栅极焊盘的接触孔的有机绝缘层。 
。包括通过接触孔连接到栅极焊盘的栅极线和连接到栅极线的栅极电极
的栅极线形成在有机绝缘层上，并且覆盖栅极线的栅极绝缘层是形成在
有机绝缘层上。在栅电极的栅极绝缘层上依次形成半导体图案和欧姆接
触层。一种数据线，包括源电极和漏电极，其由欧姆接触层上的相同层
制成并且彼此分离;以及数据线，连接到源电极并通过交叉栅极限定矩阵
阵列的像素在栅极绝缘层上形成线。形成覆盖数据线并具有暴露栅极焊
盘和数据焊盘的接触孔的钝化层，以及包括分别连接到漏极的像素电
极，冗余栅极焊盘，冗余数据焊盘的像素线，栅极焊盘和数据焊盘通过
触点孔。
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